
	CERIST
	
	17/04/2026


Etude des courants d'oxyde des structures métal-Oxyde-Semiconducteurs MOS
	Type Document
	Thèses / mémoires

	Langue
	Français

	Auteur(s)
	Bensidhoum; Mohand Outahar/ Chikouche, Ahmed/ 

	Nombre de Pages
	93p.

	Illustration
	ill.

	Format
	30cm

	Notes Générales
	Bibliogr. pp. 90-93

	Diplôme
	Magister

	Spécialité
	Automatique industrielle

	Etablissement
	Tizi-Ouzou

	Année de Soutenance
	2002

	Sujet(s)
	Courant/ 


Résumé :
None




